












































专利名称(译) 采用硅和半导体氧化物顶栅薄膜晶体管的显示器
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摘要(译)

电子设备可以包括在基板上具有显示像素阵列的显示器。显示像素可以
是有机发光二极管显示像素，其包括使用半导体氧化物薄膜晶体管，硅
薄膜晶体管和电容器结构形成的混合薄膜晶体管结构。显示像素中的驱
动晶体管可以是顶栅半导体氧化物薄膜晶体管，显示像素中的开关晶体
管可以是顶栅硅薄膜晶体管。显示器中的存储电容器可包括导电半导体
氧化物电极。
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